


















































































































































































































































专利名称(译) 液晶显示装置和电子设备

公开(公告)号 US8964156 公开(公告)日 2015-02-24

申请号 US14/322999 申请日 2014-07-03

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

[标]发明人 KIMURA HAJIME

发明人 KIMURA, HAJIME

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/1368 G02F1/139 G02F1/1362

CPC分类号 G02F1/136286 G02F1/134363 G02F1/13439 G02F1/1362 G02F1/133553 G02F2001/134372 
G02F2001/136231 G09G3/20 G09G3/342 G09G3/3659 G09G3/3685 G09G2300/0876 G09G2310
/0235 G09G2310/024 G09G2310/027 G09G2310/0275 G09G2310/0297 G09G2320/0233 G09G2320
/0252 G09G2320/0261 G09G2320/106 G09G2340/0435 G09G2340/16 G09G2352/00 H01L27/1214 
H01L27/1218 H04N9/3102 G02F1/133345 G02F1/1337 G02F1/134309 G02F1/136277 G02F1/1368

代理机构(译) FISH＆RICHARDSON P.C.

审查员(译) NGUYEN，粪便

优先权 2006297009 2006-10-31 JP
12/977217 2012-03-06 US
11/923128 2011-01-18 US

其他公开文献 US20140313445A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种半导体器件，液晶显示器件和电子器件，其具有宽视角，并且
与传统的制造步骤相比，制造步骤的数量，掩模的数量和制造成本降
低。液晶显示装置包括形成在基板一侧的整个表面上的第一电极;形成在
第一电极上的第一绝缘膜;在第一绝缘膜上形成薄膜晶体管;在薄膜晶体管
上形成第二绝缘膜;第二电极形成在第二绝缘膜上并具有多个开口;和第二
电极上的液晶。液晶由第一电极和第二电极之间的电场控制。
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